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Fabricant Numéro d'article: S18261BBD-C-IS

Fabricant / marque
Partie de la description: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR 6SDIP

Feuilles de données: SI8261BBD-C-IS.pdf
. . OBTENIR UN DEVIS
Etat sans plomb / Etat RoHS: Sans plomb / conforme a la directive RoHS

Etat du stock: Nouvel original, stock 6400 disponible.
Bateau de: Hong Kong

Maniére d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS

S18261BBD-C-IS 100% Nouveaux originaux 6400 en stock, Trouver SI8261BBD-C-IS Prix, Stock, Fiche technique chez IC Components Ltd en ligne, achetez
S18261BBD-C-IS Energy Micro (Silicon Labs) avec garantie. 100% de garantie de confiance. RFQ S18261BBD-C-IS: Info@IC-Components.com

Les spécifications de SI8261BBD-C-IS

Numéro d'article S18261BBD-C-IS Fabricant/ marque Energy Micro (Silicon Labs)

Séries Automotive, AEC-Q100 Niveau de sensibilité a I'numidité (MSL) 3 (168 Hours)

Package / Boite 6-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Emballage Tube

Type de montage Surface Mount Package composant fournisseur 6-SDIP

Température de fonctionnement -40°C ~125°C Description détaillée 4A Gate Driver Capacitive Coupling 5000Vrms 1 Channel 6-SDIP

La technologie Capacitive Coupling Agréments CQC, CSA, UR, VDE

Nombre de canaux 1 Tension - Alimentation 94V~30V
Tension - Isolement 5000Vrms Courant - Sortie créte 4A

Courant - Sortie Haut, Bas 500mA, 1.2A Rise / Fall Time (Typ) 5.5ns, 8.5ns
Immunité transitoire au mode commun (min.) 35kV/us Délai de propagation tpLH /tpHL (Max) 60ns, 50ns
Distorsion de largeur d'impulsion (Max) 28ns Tension - Forward (Vi) (Typ) 2.8V (Max)
Courant - DC Forward (If) (Max) 30mA Quantité en stock 6400 pcs Stock

Catégorie Isolateurs > Isolateurs - Gate pilotes La description DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR 6SDIP

Etat sans plomb / Etat RoHS

Mots-clés associés a SI8261BBD-C-IS

Energy Micro (Silicon Labs) S18261BBD-C-IS

S18261BBD-C-IS technique

Commande en ligne S18261BBD-C-IS

S18261BBD-C-IS pdf

Teéléchargez la fiche technique SI8261BBD-C-IS

Energy Micro (Silicon Labs) S18261BBD-C-IS
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SI18388P-1U

La description: DGTL ISO 2.5KV 8CH 20QSOP
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 3400 disponible.

Citation: RFQ

SI8400AB-B-ISR

La description: DGTL ISO 2.5KV 2CH 12C 8SOIC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)
En stock: Nouvel original, stock 1400 disponible.

Citation: RFQ

S18261BCC-C-IP

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR
8DIPGW

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 66700 disponible.

Citation: RFQ

SI8400AA-B-IS

La description: DGTL ISOLATOR 1KV 2CH 12C 8S0OIC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 500 disponible.

Citation: RFQ

S18402DB-T1

La description: SI8402DB-T1 VISHAY BGA
Fabricants: Vishay Precision Group

En stock: Nouvel original, stock 15000 disponible.

Citation: RFQ

S18261BAD-C-IS

La description: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR
6SDIP

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible.

Citation: RFQ

SI8261AAC-C-IP

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR
8DIPGW

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 200 disponible.

Citation: RFQ

SI8261BAC-C-IS

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0IC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 600 disponible.

Citation: RFQ

SI8238AD-D-IS

La description: DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR
16SOIC

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.

Citation: RFQ

SI18401DB-T1-E3

La description: MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP
Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay
En stock: Nouvel original, stock 19800 disponible.

Citation: RFQ

Sans plomb / conforme a la directive RoHS
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S18261BBD-C-IS Enquéte

Fiche technique SI8261BBD-C-IS

Energy Micro (Silicon Labs) Fabricant

Silicon Laboratories SI8261BBD-C-IS

VISHAY

 BRECISION
GROUR

IMAGE NOT
AVAILABLE

IMAGE NOT
AVAILABLE

VISHAY

 BRECISION
GROUR

Prix SI18261BBD-C-IS

SI8261BBD-C-IS Inventaire

Image S18261BBD-C-IS

Fiche technique SI8261BBD-C-IS

Energy Micro (Silicon Labs) S18261BBD-C-IS

Silicon Labs S18261BBD-C-IS

S18235BD-D-ISR

La description: DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR
16SOIC

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 3500 disponible.

Citation: RFQ

SI18402DB-T1-E3

La description: SI8402DB-T1-E3 VISHAY MFP
Fabricants: Vishay Precision Group
En stock: Nouvel original, stock 2600 disponible.

Citation: RFQ

SI18261ABD-C-IS

La description: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR
6SDIP

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 4700 disponible.

Citation: RFQ

SI8261AAC-C-IS

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0IC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 17200 disponible.

Citation: RFQ

S18401DB-T1-E1

La description: MOSFET P-CH 20V 3.6A 2X2 4-MFP
Fabricants: Electro-Films (EFI) / Vishay

En stock: Nouvel original, stock 100000 disponible.

Citation: RFQ

SI8238AD-D-ISR

La description: DGTL ISO 5KV 2CH GATE DVR
16SOIC

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 2500 disponible.

Citation: RFQ

SI18402DB-T1-E1.

La description: SI8402DB-T1-E1. VIS BGA
Fabricants: VIS
En stock: Nouvel original, stock 900 disponible.

Citation: RFQ

S18236BB-C-IM

La description: SI8236BB-C-IM SILICON QFN14
Fabricants: SILICON

En stock: Nouvel original, stock 1000 disponible.

Citation: RFQ

SI18261BAC-C-IPR

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR
8DIPGW

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 17500 disponible.

Citation: RFQ

SI18401DB-T1

La description: SI8401DB-T1 VISHAY BGA
Fabricants: Vishay Precision Group
En stock: Nouvel original, stock 51000 disponible.

Citation: RFQ
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Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Nouveaux Territoires, Hong Kong

S18252-IMR

La description: IC DIGITAL PWR CONTROLLER
28QFN

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 2800 disponible.

Citation: RFQ

SI8261BCC-C-IS

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0IC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)
En stock: Nouvel original, stock 5600 disponible.

Citation: RFQ

SI8261ACC-C-IS

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0IC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 48600 disponible.

Citation: RFQ

SI18261BBC-C-IS

La description: DGTL ISO 3.75KV GATE DRVR 8S0OIC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 13900 disponible.

Citation: RFQ

SI8400AB-A-IS

La description: DGTL ISO 2.5KV 2CH 12C 8SOIC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.

Citation: RFQ

SI18402DB-T1-E1

La description: MOSFET N-CH 20V 5.3A 2X2 4-MFP
Fabricants: Eleciro-Films (EFI) / Vishay
En stock: Nouvel original, stock 75000 disponible.

Citation: RFQ

SI8235BB-C-IS

La description: DGTL ISO 2.5KV GATE DRVR 16S0IC
Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 1300 disponible.

Citation: RFQ

SI18250-1IM

La description: IC DIGITAL PWR CONTROLLER
28QFN

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.

Citation: RFQ

SI8400AB

La description: SI8400AB Silicon SOP8
Fabricants: Silicon
En stock: Nouvel original, stock 100 disponible.

Citation: RFQ

S18261BCD-C-IS

La description: DGTL ISO 5KV 1CH GATE DRVR
6SDIP

Fabricants: Energy Micro (Silicon Labs)

En stock: Nouvel original, stock 11200 disponible.

Citation: RFQ

IC Components Ltd est distributeur de composants de circuits intégrés et de condensateurs électroniques @ 2018 IC-Components.com Tous droits réserveés.
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